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600V 耐圧  

 ࣂ࢖ࣛࢻࢺ࣮ࢤ ࢻ࢖サ࣮ࣟ / ࢻ࢖サ࢖ࣁ
BS2101F 

 

概要 
BS2101F ࡣ 外付けࡓ用いࢆ方式ࣉッࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈ 

Nch-FET及び IGBT駆動可能࡞ 600V高耐圧࢖ࣁサࢻ࢖/

࣮ࣟサࠋࡍ࡛ࣂ࢖ࣛࢻࢺ࣮ࢤ ࢻ࢖ 

入力ࣟࢪッࢡ電源電圧࡟ 3.3V及び 5.0Vࡀ使用可能࡛ࠋࡍ

保護機能࡜し࡚ VCC-GND間及び VB-VS࡟ప入力誤動作

防Ṇ回路 (UVLO) ࢆᦚ載し࡚いまࠋࡍ 

 
 

特徴 
 ࢕ࢸ࣮ࣟࣇンࢢ端子耐圧 +600V 

 ࣂ࢖ࣛࢻࢺ࣮ࢤ電圧範ᅖ 10 ~ 18V 

 両࡟ࣝࢿࣕࢳప入力誤動作防Ṇ回路(UVLO)ᦚ載 

 3.3V及び 5.0Vࢪࣟࡢッࢡ電圧入力可能 

 入力信号࡟対し࡚ྠ相出力 

 

用途 
 MOSFET /IGBT駆動用ࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔ョン 

重要特性 
 ࢖ࣁサ࢕ࢸ࣮ࣟࣇࢻ࢖ンࢢ電圧: 600V 

 出力電圧範ᅖ: 10 ~ 18V 

 最ᑠ出力電流 Io+/Io-: 60mA/130mA 

 Turn On/Turn Off: 220ns(Typ) 
 ࢭࣇ࢜ッࢺ電圧端子࣮ࣜࢡ電流: 50µA (Max) 

 動作温度範ᅖ: -40℃~+125℃ 

 
 
 

 W(Typ) x D(Typ) x H(Max)                 ࢪ࣮ࢣッࣃ
SOP-8 5.00mm x 6.20mm x 1.71mm  
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本ࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔ョン回路 
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Figure 1. Typical Application Circuit 
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端子説明 

Pin No. Symbol Function 

1 LIN Logic input for low side gate driver output 

2 HIN Logic input for high side gate driver output 

3 VCC Low side supply voltage 

4 COM Low side return 

5 LO Low side gate drive output 

6 VS High side floating supply return 

7 HO High side gate drive output 

8 VB High side floating supply 

 
 

 ᅗࢡッࣟࣈ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Pin Configuration 

(TOP VIEW)  
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Figure 3. Functional Block Diagram 
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絶対最大定格 

Parameter Symbol Min Max Unit 

High side offset voltage VS VB-20 VB+0.3 V 

High side floating supply voltage VB -0.3 +620 V 

High side floating output voltage HO VHO VS-0.3 VB+0.3 V 

Low side and logic fixed supply voltage VCC -0.3 +20 V 

Low side output voltage LO VLO -0.3 VCC+0.3 V 

Logic input voltage (HIN, LIN) VIN -0.3 VCC+0.3 V 

Logic ground Com VCC-20 VCC+0.3 V 

Allowable offset voltage SLEW RATE dVS/dt - 50 V/ns 

Junction temperature Tjmax - 150 ℃ 

Storage temperature Tstg -55 +150 ℃ 

注意：印加電圧及び動作温度範ᅖࡢ࡝࡞絶対最大定格ࢆ超えࡓ場合ࠊࡣ劣化まࡣࡓ破壊ࡿ⮳࡟可能性ࡀあࡾまࠋࡍまࢩࠊࡓョ࣮ࡶࢻ࣮ࣔࢺしくࣉ࣮࢜ࡣンࣔ

検ࡈうࡼࡿ施し࡚頂けࢆ安全対策࡞物理的࡝࡞ࢬュ࣮ࣄࠊ場合ࡿࢀࡉ想定ࡀࢻ特殊࣮ࣔ࡞うࡼࡿ超えࢆ絶対最大定格ࠋࢇࡏまࡁ想定࡛ࢆ破壊状態ࠊ࡝࡞ࢻ࣮

討࠾願いしまࠋࡍ 

 

熱抵抗

(Note 1)
 

項目 記号 
熱抵抗(Typ) 

単఩ 
1ᒙ基板

(Note 3)
 4ᒙ基板

(Note 4)
 

SOP-8 

 ョン࣮周ᅖ温度間熱抵抗 θJA 197.4 109.8 °C/Wࢩࢡンࣕࢪ

タ࣮࣓ࣛࣃ面中心間熱特性ୖࢪ࣮ࢣッࣃョン࣮ࢩࢡンࣕࢪ

(NOTE 2)
 ΨJT 21 19 °C/W 

(Note 1)JESD51-2A(Still-Air) ࡟準拠ࠋ 

(Note 2)ࣕࢪンࢩࢡョンࣃࡽ࠿ッࢪ࣮ࢣ㸦࣮ࣔࣝࢻ部ศ㸧ୖ面中心ま࡛ࡢ熱特性࣮࣓ࣛࣃタࠋ 

(Note 3)JESD51-3 ࡟準拠しࡓ基板ࢆ使用ࠋ 

測定基板 基板材 基板寸法 

1ᒙ FR-4 114.3mm x 76.2mm x 1.57mmt 
 

1ᒙ目㸦表面㸧銅箔 

銅箔ࣃタ࣮ン 銅箔厚 

実装ࣛンࣃࢻタ࣮ン 

＋電極引出し用配線 
70μm 

 

(Note 4)JESD51-7 ࡟準拠しࡓ基板ࢆ使用ࠋ 

測定基板 基板材 基板寸法 

4ᒙ FR-4 114.3mm x 76.2mm x 1.6mmt 
 

1ᒙ目㸦表面㸧銅箔 2ᒙ目3ࠊᒙ目㸦内ᒙ㸧銅箔 4ᒙ目㸦裏面㸧銅箔 

銅箔ࣃタ࣮ン 銅箔厚 銅箔ࣃタ࣮ン 銅箔厚 銅箔ࣃタ࣮ン 銅箔厚 

実装ࣛンࣃࢻタ࣮ン 

＋電極引出し用配線 
70μm 74.2mm□㸦ṇ方形㸧 35μ m 74.2mm□㸦ṇ方形㸧 70μm 
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推奨動作範ᅖ 

Parameter Symbol MIn Max Unit 

High side floating supply voltage VB VS+10 VS+18 V 

High side floating supply offset voltage VS - 600 V 

High side (HO) output voltage VHO VS VB V 

Low side (LO) output voltage VLO Com VCC V 

Logic input voltage (HIN, LIN) VIN Com VCC V 

Low side supply voltage VCC 10 18 V 

Ambient temperature TA -40 +125 ℃ 
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DC 電気的特性 
(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 

 

Parameter Symbol 
Limits 

Unit Conditions 
Min Typ Max 

VCC and VBS supply undervoltage 

positive going threshold 

VCCUV+ 

VBSUV+ 
8 8.9 9.8 

V 

 

VCC and VBS supply undervoltage 

negative going threshold 

VCCUV- 

VBSUV- 
7.4 8.2 9  

VCC supply undervoltage lockout 

hysteresis 

VCCUVH 

VBSUVH 
0.3 0.7 -  

Offset supply leakage current ILK - - 50 

µA 

VB = VS = 600V 

Quiescent VBS supply current IQBS 20 60 150 VIN = 0V or 5V 

Quiescent VCC supply current IQCC 50 120 240 VIN = 0V or 5V 

Logic “1” input voltage VIH 2.6 - - 

V 

 

Logic “0” input voltage VIL - - 1.0  

High level output voltage, VCC (VBS) - VO  VOH - - 2.8 

IO = 20mA 

Low level output voltage, VO VOL   1.2 

Logic “1” input bias current IIN+ - 5 40 

µA 

VIN = 5V 

Logic “0” input bias current IIN- - 1.0 2.0 VIN = 0V 

Output high short circuit pulse current IO+ 60 - - 

mA 

VO = 0V 

Pulse Width≦10µs 

Output low short circuit pulsed current IO- 130 - - 
VO = 15V 

Pulse Width≦10µs 

 

AC電気的特性 
(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 

 

Parameter Symbol 
Limits 

Unit Conditions 
Min Typ Max 

Turn-on propagation delay ton 120 220 320 

ns 

VS = 0V 

Turn-off propagation delay toff 130 220 330 VS = 0V or 600V 

Turn-on rise time tr 60 200 300  

Turn-off fall time tf 20 100 170  
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特性࣮ࢹタ 
(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. VCC UVLO - Ta Figure 5. VBS UVLO - Ta 

Figure 6. Offset supply leakage current - VS 

(VB=VS) 
Figure 7. Offset supply leakage current – Ta 

(VB=VS=600V) 
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特性࣮ࢹタ 

(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Quiescent VCC supply current - VCC Figure 9. Quiescent VCC supply current – Ta 
(VCC=15V) 

 

Figure 10. Quiescent VBS supply current - VBS Figure 11. Quiescent VBS supply current – Ta 
(VBS=15V) 
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特性࣮ࢹタ 

(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12. HIN input threshold voltage - Ta Figure 13. LIN input threshold voltage - Ta 

Figure 14. High level output voltage –Ta 
(IO=20mA) 

Figure 15. Low level output voltage –Ta 
(IO=20mA) 
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特性࣮ࢹタ 

(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Input bias current - VIN Figure 17. Input bias current – Ta 
(VIN=5V) 

Figure 18. LO Rise/Fall time – Load Capacitance Figure 19. .LO turn on/off propagation delay -Ta 
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Figure 18.  LO Rise/Fall time – Load Capacitance Figure 19.LO turn on/off propagation delay -Ta 
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特性࣮ࢹタ 

(特࡟指定࡞ࡢい限ࡾ: Ta=25℃, VCC=15V,VBS=15V,VS=COM,CL=1000pF) 
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Figure 20. HO Rise/Fall time – Load Capacitance  Figure 21. .HO turn on/off propagation delay -Ta 
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Figure 24. Gate Charge Transfer Characteristics 
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 ョン部品選定方法ࢩ࣮ࢣࣜࣉ࢔

 
(1) 出力ࢺ࣮ࢤ抵抗 

࡟度㏿ࢢンࢳッ࢖ࢫࡢࢫ࢖ࣂࢹワ࣮ࣃࡣ抵抗ࢺ࣮ࢤ

合わ࡚ࡏ選択し࡚くࡉࡔいࣃࠋワ࣮ࡢࢫ࢖ࣂࢹタ࣮ン

ࡿࡍ決定࡚ࡗࡼ࡟抵抗(RG(on))ࢺ࣮ࢤࡣン時間(tSW)࢜

電ࡿࢀ流࡟ࢺ࣮ࢤࡢࢫ࢖ࣂࢹワ࣮ࣃࠋࡍまࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ

流ࡣ次式ࡾ࡞࡜まࠋࡍ 

 

SW

gdgs

g
t

QQ
I

                  (1) 

 
 ࠋࡍまࡾ࡞࡟次式ࡣ抵抗ࢺ࣮ࢤࡢン時࢜タ࣮ン࡚ࡗࡼ

 

g
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RRR

)(

)()(

       (2) 
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RRQQ
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t 

  (3) 

 
まࢺ࣮ࢤࠊࡓ抵抗値ࣃࡾࡼ࡟ワ࣮ࡢࢫ࢖ࣂࢹ dVs/dt

次ࡣࢺ࣮࣮ࣞࣝࢫࡢࢫ࢖ࣂࢹワ࣮ࣃࠋࡍまࡁ決定࡛ࢆ

式ࡾ࡞࡟まࠋࡍ 
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g

C

I

dt

dVs       (4) 

 
Crss : ᖐ還容量 

 
(4)式(2)ࢆ式࡟代入ࢺ࣮ࢤ࡛࡜ࡇࡿࡍ抵抗値ࡣ次式࡟

 ࠋࡍまࡾ࡞

 

dt

dVs
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まࠊࡓタ࣮ンࣇ࢜時ࣃࡣワ࣮ࡢࢫ࢖ࣂࢹ Cgdࢆ介し࡚電流ࡀ流ࢺ࣮ࢤࠊࢀ電圧ࡀ閾値ࢆ超え࡚ࣇࣝࢭタ࣮ン࢜ンし࡞いࡼ

うࢺ࣮ࢤ࡟抵抗値(RG(off))ࢆ設定し࡚くࡉࡔいࠋ 
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Figure 23. Gate Driver Equivalent Circuit 
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 ンサ CBSࢹンࢥࣉッࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈ (2)

ESRࠊࡵࡓࡿࡍ軽減ࢆ電圧ࣝࣉッࣜࡣンサࢹンࢥࡿࡍ使用࡟ࣉッࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈ ࡓ推奨いࢆンサࢹンࢥࢡッ࣑ࣛࢭపいࡢ

しまࠋࡍ 

 ࠋࡍ決定しまࡾࡼ総電荷量ࡿࡍ供給࡜値ࣉッࣟࢻ電圧ࡣࢬ࢖サࡢンサࢹンࢥࣉッࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈ

ࢆࢫ࢖ࣂࢹワ࣮ࣃࡢࢻ࢖サ࢖ࣁ ON࡛ࡿࡁ最ᑠ電圧ࣟࢻッࡣࣉ次式ࡾࡼ求まࡾまࠋࡍ 

 

GSMINBS VVFVCCV      (9) 

 
VCC:ࡢࣂ࢖ࣛࢻࢺ࣮ࢤ電源電圧 

VF:ࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈッࡢࢻ࣮࢜࢖ࢲࣉ㡰方向電圧ࣟࢻッࣉ 

VGSMIN:最ᑠ࣭ࢺ࣮ࢤソ࣮ࢫ間電圧 

 
 

まࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈࠊࡓッࢥࣉンࢹンサ࢖ࣁࡽ࠿サࡢࢻ࢖回路࡟供給ࡿࢀࡉ総電荷量 QTotalࠊࡣ次式ࡾࡼ求まࡾまࠋࡍ 

 

HONQBSLKDIOLKLKGSGTotal TIIIIQQ  )(  (10) 

 
QG  : ࣃワ࣮ࡢࢫ࢖ࣂࢹ総電荷量 

ILKGS：ࣃワ࣮࣭ࢺ࣮ࢤࡢࢫ࢖ࣂࢹソ࣮ࢫ間࣮ࣜࢡ電流 

ILKDIO：ࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈッࢡ࣮ࣜࡢࢻ࣮࢜࢖ࢲࣉ電流 

ILK ：ࣞベࣝࢺࣇࢩ回路ࢡ࣮ࣜࡢ電流 

IQBS : ࢖ࣁサࡢࢻ࢖回路電流 

THON : ࢖ࣁサࡢࢻ࢖ ON時間 

 

 ࠋいࡉࡔ設定し࡚く࡟うࡼࡍࡓ‶ࢆ次式ࡣࢬ࢖サࡢンサࢹンࢥࣉッࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈࠊ࡚ࡗࡼ

 

BS

Total
BS

V

Q
C       (11) 

 
࡟VB-VS間ࠊしࡔࡓ BSTUVLOࢆ設け࡚ࡾ࠾まࠊ࡛ࡢࡍUVLOࡀ動作し࡞いࡼう࡟ΔVBS࡟十ศࢪ࣮࣐ンࢆ持࡚ࡏࡓ CBS

࡟常ࢆࢻ࢖サ࢖ࣁ࡟うࡼࡢࢳッ࢖ࢫࢻ࢖サ࢖ࣁࠊ௙様ୖࡢ回路ࣉッࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈࡓまࠋいࡉ設定し࡚ୗࢆ ONࡣ࡜ࡇࡿࡍ

 ࠋいࡉ注意ୗࡈ࡛ࡢࢇࡏまࡁ࡛

し࡚࡜対策ࢬ࢖ࣀࠊ࡟ࡽࡉ 1μF程度࣑ࣛࢭࡢッࢥࢡンࢹンサࣆࢆン直࡟追加ࢆ࡜ࡇࡿࡍ推奨いࡓしまࠋࡍ 

 

VCC

COM

VS

VB

VCC

CBS

VF

VGS

 
 

 
 
 
 

(3) 入力ࢥンࢹンサ 

入力ࣜッࣝࣉ電圧ࢆప減ࠊࡵࡓࡿࡍVCCࣆン付近࡟ ESRࡢపい࣑ࣛࢭッࢥࢡンࢹンサࢆ使用し࡚ୗࡉいࠋ 

BS2101Fࡢ VCCࢥンࢹンサ࢖ࣁࡣサࢻ࢖及び࣮ࣟサ࡟ࢻ࢖電荷ࢆ供給ࣛࢺࢫࢺ࣮ࣈࠊࡵࡓࡿࡍッࢥࣉンࢹンサ CBS 

ࡢ 2倍以ୖ࣑ࣛࢭࡢッࢥࢡンࢹンサࢆ推奨いࡓしまࠋࡍ

Figure 25. Bootstrap Power Supply Circuit 
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熱設計ࡘ࡟い࡚ 
ୗ記࡟ 70mm搬70mm搬1.6mm

t
ࡢ 4ᒙ基板࡚࡟測定しࣃࡓッࣃࢪ࣮ࢣワ࣮ࡢ熱軽減特性ࢆ示しまࠋࡍTjࡀ  越えࢆ℃150

 ࠋいࡉࡔし࡚くࢆ設計ࡓࡗ࡜ࢆンࢪ࣮࣐う十ศࡼい࡞ 

  実際ࡢ使用࡛ࡣ実ࣃタ࣮ン࡛ࡢ放熱特性ࡢ差異やࠊ௚ࡢ熱源ࡿࡼ࡟温度ୖ昇ࡶ考えࢀࡽま࡛ࡢࡍ十ศ࡟検討くࡉࡔいࠋ 
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Figure 26. Power Dissipation(70mm搬70mm搬1.6mm
t 4layer PCB) 
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入出力等価回路ᅗ 
 

Pin.No 
Pin 

Name 
Pin Equivalent Circuit Pin.No 

Pin 
Name 

Pin Equivalent Circuit 

1 LIN 

1kΩ

1MΩ

LIN

VCC

COM

 

 2 HIN 

1kΩ

1MΩ

HIN

VCC

COM

 

5 LO LO

VCC

COM

 

 7 HO 

LO

VB

VS

COM

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27. I/O Equivalent Circuit 

HO 
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使用ୖࡢ注意 

1. 電源ࡢ逆接続ࡘ࡟い࡚ 

電源ࢡࢿࢥタࡢ逆接続ࡾࡼ࡟ LSIࡀ破壊ࡿࡍ恐ࡀࢀあࡾまࠋࡍ逆接続破壊保護用࡜し࡚外部࡟電源࡜ LSIࡢ電源端子

間ࢆࢻ࣮࢜࢖ࢲ࡟入ࡢ࡝࡞ࡿࢀ対策ࢆ施し࡚くࡉࡔいࠋ 

 

2. 電源ࣛ࢖ンࡘ࡟い࡚ 

基板ࣃタ࣮ンࡢ設計࠾࡟い࡚ࠊࡣ電源ࣛ࢖ンࡢ配線ࠊࡣప࢖ンࢲ࣮ࣆンࡼࡿ࡞࡟ࢫう࡟し࡚くࡉࡔいࣛࢢࠋウンࣛࢻ

ウンࣛࢢ－い࡚電源ࡘ࡟電源端子ࡢ࡚࡭ࡍࡢLSIࠊࡓまࠋいࡉࡔ考慮し࡚くࢆタ࣮ン設計ࣃࡢ様ྠࠊࡶい࡚ࡘ࡟ン࢖

ࡿࡍ使用࡝࡞࡜ࡇࡿࡇ起ࡀప温࡛容量పୗࠊࡣ際ࡢンサ使用ࢹンࢥ電解ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ挿入ࢆンサࢹンࢥ࡟端子間ࢻ

 ࠋいࡉࡔ決定し࡚くࢆ定数ࠊうえࡢ確認ࡈ十ศࢆ࡜ࡇい࡞問題࡟諸特性ࡢンサࢹンࢥ

 

 い࡚ࡘ࡟電఩ࢻウンࣛࢢ .3

ࢆ過渡現象࡟実際ࡓまࠋいࡉࡔし࡚く࡟うࡼࡿ࡞࡟最ప電఩ࠊࡶい࡚࠾࡟動作状態ࡿ࡞࠿いࡣ電఩ࡢ端子ࢻウンࣛࢢ

含ࣛࢢࠊࡵウンࢻ端子以外ࡢ࡚࡭ࡍࡢ端子ࣛࢢࡀウンࢻ以ୗࡢ電圧࡞ࡽ࡞࡟いࡼう࡟し࡚くࡉࡔいࠋ 

 
 い࡚ࡘ࡟タ࣮ンࣃ配線ࢻウンࣛࢢ .4

ᑠ信号ࣛࢢウン࡜ࢻ大電流ࣛࢢウンࡀࢻあࡿ場合ࠊ大電流ࣛࢢウンࣃࢻタ࣮ン࡜ᑠ信号ࣛࢢウンࣃࢻタ࣮ンࡣศ離しࠊ

基準Ⅼ࡛ࡢࢺッࢭࠊ࡟うࡼい࡞ࡏࡉ変化ࢆ電圧ࡢࢻウンࣛࢢᑠ信号ࡀ電圧変化ࡿࡼ࡟大電流࡜抵抗ศࡢタ࣮ン配線ࣃ

1 Ⅼࢆ࡜ࡇࡿࡍࢫ࣮࢔推奨しまࠋࡍ外付け部品ࣛࢢࡢウンࡢࢻ配線ࣃタ࣮ンࡶ変動し࡞いࡼう注意し࡚くࡉࡔいࢢࠋ

ࣛウン࢖ࣛࢻンࡢ配線ࠊࡣప࢖ンࢲ࣮ࣆンࡼࡿ࡞࡟ࢫう࡟し࡚くࡉࡔいࠋ 

 

5. 熱設計ࡘ࡟い࡚ 

万一ࠊ最高接合部温度ࢆ超えࡼࡿうࡈ࡞使用ࢀࡉࢆまࢳࠊ࡜ࡍッࣉ温度ୖ昇ࠊࡾࡼ࡟IC本来ࡢ性質ࢆ悪化࡜ࡇࡿࡏࡉ

ࠊࡿࡍくࡁ大ࢆࢬ࢖基板サࡣ場合ࡿ超えࢆ最高接合部温度ࡍ記載し࡚いま࡟絶対最大定格ࡢ本௙様書ࠋࡍまࡾࡀ࡞ࡘ࡟

放熱用銅箔面積ࢆ大ࡁくࠊࡿࡍ放熱板ࢆ使用ࡢ࡝࡞ࡿࡍ対策ࢆし࡚ࠊ最高接合部温度ࢆ超え࡞いࡼう࡟し࡚くࡉࡔいࠋ 

 
6. 推奨動作条件について 

い࡚保࠾࡟条件ୗࡢ各項目ࡣい࡚ࡘ࡟電気特性ࠋࡍ範ᅖ࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ得ࢆ特性ࡢࡾ期待通ࡰ࡯ࡤࢀ範ᅖ࡛あࡢࡇ

証ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ 

 
7. ࣛッࢩュࣞ࢝ンࡘ࡟ࢺい࡚ 

IC内部論理回路ࠊࡣ電源投入時࡟論理不定状態࡛ࠊ瞬間的ࣛ࡟ッࢩュࣞ࢝ンࡀࢺ流ࡿࢀ場合ࡀあࡾまࠊ࡛ࡢࡍ電源࢝

ッࣜࣉンࢢ容量や電源ࣛࢢࠊウンࣃࢻタ࣮ン配線ࡢ幅ࠊ引ࡁ回し࡟注意し࡚くࡉࡔいࠋ 

 
8. 強電磁界中ࡢ動作ࡘ࡟い࡚ 

強電磁界中࡛ࡈࡢ使用࡛ࠊࡣま࡟ࢀ誤動作ࡿࡍ可能性ࡀあࡾまࡈ࡛ࡢࡍ注意くࡉࡔいࠋ 

 

 い࡚ࡘ࡟検査ࡢ基板࡛ࢺッࢭ .9

ࡀࢀ恐ࡿ࠿࠿ࡀࢫࣞࢺࢫ࡟ICࠊࡣ場合ࡿࡍ接続ࢆンサࢹンࢥ࡟ンࣆపいࡢࢫンࢲ࣮ࣆン࢖ࠊ࡟検査時ࡢ基板࡛ࢺッࢭ

あ1ࠊ࡛ࡢࡿ 工程࡟࡜ࡈ必ࡎ放電ࢆ行࡚ࡗくࡉࡔいࠋ静電気対策࡜し࡚ࠊ組立工程ࢆࢫ࣮࢔ࡣ࡟施しࠊ運搬や保存ࡢ

際ࡣ࡟十ศࡈ注意くࡉࡔいࠋまࠊࡓ検査工程࡛ࡢ治具ࡢ࡬接続ࡿࡍࢆ際ࡣ࡟必ࡎ電源ࢆ OFF 電ࠊ接続しࡽ࠿し࡚࡟

源ࢆ OFF࡟し࡚ࡽ࠿取ࡾ外し࡚くࡉࡔいࠋ 

10. 端子間ࢩョ࣮࡜ࢺ誤装着ࡘ࡟い࡚ 

ICࠊ際ࡿ付けࡾ取࡟基板ࢺンࣜࣉ ICࠊ場合ࡓ付けࡾ取࡚ࡗ誤ࠋいࡉࡔ十ศ注意し࡚く࡟ࢀࡎや఩置ࡁ向ࡢ ࡍ破壊ࡀ

ࡶい࡚ࡘ࡟場合ࡓしࢺョ࣮ࢩし࡚࡝࡞ࡿ入ࡀ異物࡟出力間ࠊ間ࢻウンࣛࢢ電源及び࡜出力ࠊࡓまࠋࡍまࡾあࡀࢀ恐ࡿ

破壊ࡢ恐ࡀࢀあࡾまࠋࡍ 

 
11. 未使用ࡢ入力端子ࡢ処理ࡘ࡟い࡚ 

CMOSࣛࢺンࢫࢪタࡢ入力ࡣ非常࢖࡟ンࢲ࣮ࣆンࡀࢫ高くࠊ入力端子ࣉ࣮࢜ࢆン࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟論理不定ࡢ状態ࡾ࡞࡟

まࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡍ内部ࡢ論理ࡢࢺ࣮ࢤ pࠊࣝࢿࣕࢳnࣛࢺࣝࢿࣕࢳンࢫࢪタࡀ導通状態ࠊࡾ࡞࡜不要࡞電源電流ࡀ流

ࡓ௙様書ୖ࡛う࡟特ࡣ端子ࡢ未使用ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡍまࡾあࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ動作ࡢ想定外ࠊࡾࡼ࡟論理不定 ࡓまࠋࡍまࢀ

わ࡚ࢀい࡞い限ࠊࡾ適ษ࡞電源ࡶࠊしくࣛࢢࡣウン࡟ࢻ接続ࡼࡿࡍう࡟し࡚くࡉࡔいࠋ 

 
 い࡚ࡘ࡟特性変動ࡢンサࢹンࢥ࣭ࢡッ࣑ࣛࢭ .12

外付けࢥンࢹンサ࣑ࣛࢭࠊ࡟ッࢥ࣭ࢡンࢹンサࢆ使用ࡿࡍ場合ࠊ直流ࡿࡼ࡟ࢫ࢔࢖ࣂ公称容量ࡢపୗࠊ及び温度࡝࡞

 ࠋいࡉࡔ決定し࡚くࢆうえ定数ࡢ考慮ࢆ変化ࡢ容量ࡿࡼ࡟

 
13. 安全動作領域ࡘ࡟い࡚ 

本製品ࢆ使用ࡿࡍ際ࠊࡣ࡟出力ࣛࢺンࢫࢪタࡀ絶対最大定格及び ASOࢆ超え࡞いࡼう設定し࡚くࡉࡔいࠋ 

 



 
 

17/19 
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 

 TSZ22111࣭15࣭001 

BS2101F 

2.JUN.2016 Rev.002
TSZ02201-0Q3Q0BZ00510-1-1

www.rohm.co.jp 

発注形ྡ情報 
 

B S 2 1 0 1 F    E 2  

            
            
              
 形ྡ࣒࣮ࣟ

 

 ࢪ࣮ࢣッࣃ

F:SOP-8 
包装࣑࣮࢛ࣇࠊンࢢ௙様 

E2: ࣮ࣜࣝ状࢚ンボࣆ࣮ࢸࢫンࢢ 
 

 

 
 

標印ᅗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOP-8(TOP VIEW) 

S 2 1 0 1 

Part Number Marking 

LOT Number 

1PIN MARK 
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外形寸法ᅗ࡜包装࣭࣑࣮࢛ࣇンࢢ௙様 

Package Name SOP8 
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Date Revision Changes 

6.JAN.2016 001 New Release 

2.JUN.2016 002 Correction of errors 
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 注意ࡈ
 

 注意事項ࡢ製品取扱いୖ࣒࣮ࣟ
1. 本製品ࡣ一般的࡞電子機器㸦AV 機器ࠊOA 機器ࠊ通信機器ࠊ家電製品࣑࢔ࠊュ࣮࣓ࢬンࢺ機器等㸧ࡢ࡬使用ࢆ      

意ᅗし࡚設計࣭ 製造ࡾ࠾࡚ࢀࡉまࠋࡍしࡀࡓいまし࡚ࠊ極࡚ࡵ高度࡞信頼性ࡀ要求ࠊࢀࡉそࡢ故㞀や誤動作ࡀ人ࡢ生命ࠊ   

身体ࡢ࡬༴険ࡶしくࡣ損害ࠊ又ࡣそࡢ௚ࡢ重大࡞損害ࡢ発生࡟関わࡼࡿう࡞機器又ࡣ装置㸦医療機器

(Note 1)
ࠊ輸送機器ࠊ

交通機器ࠊ航空Ᏹᐂ機器ࠊ原子力制御装置ࠊ燃料制御ࢭࢡ࢔࣮࢝ࠊサࣜࢆ含ࡴ車載機器ࠊ各種安全装置等㸧㸦以ୗࠕ特

定用途 願い⮴し࠾うࡼࡍいまࡉࡔ相談くࡈ営業窓口ま࡛࣒࣮ࣟ࡟事前ࡣ際ࡿࢀࡉ検討ࢆ使用ࡈࡢ本製品ࡢ࡬いう㸧ࠖ࡜

まࠋࣟࡍ 生࡟第୕者ࡣ客様又࠾ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ使用しࢆ本製品࡟特定用途ࠊく࡞࡜ࡇࡿ得ࢆᢎ諾ࡢ事前ࡿࡼ࡟文書ࡢ࣒࣮

 ࠋࢇࡏ㈇いまࢆ責任ࡢ一ษそࡣ࣒࣮ࣟࠊ関し࡟損害等ࡓࡌ

(Note 1) 特定用途ࡿ࡞࡜医療機器ศ類 

日本 USA EU 中国 

CLASSϪ 
CLASSϪ 

CLASSϩb 
Ϫ類 

CLASSϫ CLASSϪ 

 

2. 半導体製品ࡣ一定ࡢ確率࡛誤動作や故㞀ࡀ生ࡿࡌ場合ࡀあࡾまࠋࡍ万ࡀ一ࡿ࠿࠿ࠊ誤動作や故㞀ࡀ生ࡓࡌ場合࡛     

あࠊࡶ࡚ࡗ本製品ࡢ不具合ࠊࡾࡼ࡟人ࡢ生命ࠊ身体ࠊ㈈産ࡢ࡬༴険又ࡣ損害ࡀ生࡞ࡌいࡼう࠾ࠊ࡟客様ࡢ責任࠾࡟い࡚

次ࡢ例࡟示ࡼࡍうࣇ࣮ࢭ࣮࢙ࣝࣇ࡞設計࡝࡞安全対策࠾ࢆ願い⮴しまࠋࡍ 

ձ保護回路及び保護装置ࢆ設け࡚࡜࣒ࢸࢫࢩし࡚ࡢ安全性ࢆ確保ࠋࡿࡍ 

ղ冗長回路等ࢆ設け࡚単一故㞀࡛ࡣ༴険ࡀ生࡞ࡌいࡼう࡜࣒ࢸࢫࢩ࡟し࡚ࡢ安全ࢆ確保ࠋࡿࡍ 

 

3. 本製品ࠊࡣ一般的࡞電子機器࡟標準的࡞用途࡛使用ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ意ᅗし࡚設計࣭製造ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉୗ記࡟例示ࡼࡿࡍう

使ࡈࡢ本製品ࡢ特殊環境࡛࡞うࡼࡢୗ記ࠊいまし࡚ࡀࡓしࠋࢇࡏまࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡞ࡣ設計ࡓ配慮しࢆ使用ࡢ特殊環境࡛࡞

用࡟関しࡣ࣒࣮ࣟࠊ一ษそࡢ責任ࢆ㈇いまࠋࢇࡏ本製品ࢆୗ記ࡼࡢう࡞特殊環境࡛ࡈ使用ࡿࢀࡉ際࠾ࠊࡣ客様ࢀ࠿࠾࡟ 

まし࡚十ศ࡟性能ࠊ信頼性等ࡈࢆ確認くࡉࡔいࠋ 

ձ水࣭油࣭薬液࣭有機溶剤等ࡢ液体中࡛ࡈࡢ使用 

ղ直射日ග࣭屋外暴露ࠊ塵埃中࡛ࡈࡢ使用 

ճ潮風ࠊCl2ࠊH2SࠊNH3ࠊSO2ࠊNO2 等ࡢ腐食性ࡢࢫ࢞多い場所࡛ࡈࡢ使用 

մ静電気や電磁波ࡢ強い環境࡛ࡈࡢ使用 

յ発熱部品࡟近接しࡓ取付け及び当製品࡟近接し࡚ビ࣮ࣝࢽ配線等ࠊ可燃物ࢆ配置ࡿࡍ場合ࠋ 

ն本製品ࢆ樹脂等࡛ᑒṆ࢕ࢸ࣮ࢥࠊンࢢし࡚ࡈࡢ使用ࠋ 

շࡔࢇࡣ付けࡢ後࡟洗浄ࢆ行わ࡞い場合(無洗浄タࣛࣇࡢࣉ࢖ッࢆࢫࢡ使用ࡓࢀࡉ場合ࠊࡶṧ渣ࡢ洗浄ࡣ確実࡟ 

行う࠾ࢆ࡜ࡇ薦ࡵ⮴しまࠊ(ࡍ又ࡔࢇࡣࡣ付け後ࣛࣇࡢッࢫࢡ洗浄࡟水又ࡣ水溶性洗浄剤ࡈࢆ使用ࡢ場合ࠋ 

ո本製品ࡀ結露ࡼࡿࡍう࡞場所࡛ࡈࡢ使用ࠋ 

 

4. 本製品ࡣ耐放射線設計ࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡞ࡣまࠋࢇࡏ 

 

5. 本製品単体品ࡢ評価࡛ࡣண測࡛࡞ࡁい症状࣭事態ࢆ確認ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍ本製品ࡈࡢ使用࡟あ࠾ࡣ࡚ࡗࡓ客様製品࡟     

実装ࡓࢀࡉ状態࡛ࡢ評価及び確認࠾ࢆ願い⮴しまࠋࡍ 

 

    ࡎ状態࡛必ࡓ実装しࢆ本製品࡟客様製品࠾ࠊࡣ場合ࡿ加わࡀ㈇荷㸧࡞ࡁ大ࡢ㈇荷㸦短時間࡛࡞過渡的ࡢ等ࢫࣝࣃ .6

そࡢ評価及び確認ࡢ実施࠾ࢆ願い⮴しまࠋࡍまࠊࡓ定常時࡛ࡢ㈇荷条件࠾࡟い࡚定格電力以ୖࡢ㈇荷ࢆ印加ࢀࡉまࠊ࡜ࡍ    

本製品ࡢ性能又ࡣ信頼性ࡀ損࡞わ࠾ࡿࢀそࡀࢀあࡵࡓࡿ必ࡎ定格電力以ୗ࡛ࡈ使用くࡉࡔいࠋ 

 

7. 電力損失ࡣ周ᅖ温度࡟合わ࢕ࢸ࣮ࣞ࢕ࢹ࡚ࡏンࢢし࡚くࡉࡔいࠋまࠊࡓ密閉ࡓࢀࡉ環境ୗ࡛ࡈ使用ࡢ場合ࠊࡣ必ࡎ温度

測定ࢆ行いࠊ最高接合部温度ࢆ超え࡚い࡞い範ᅖ࡛あࡈࢆ࡜ࡇࡿ確認くࡉࡔいࠋ 

 

8. 使用温度ࡣ納入௙様書࡟記載ࡢ温度範ᅖ内࡛あࡈࢆ࡜ࡇࡿ確認くࡉࡔいࠋ 

 

9. 本資料ࡢ記載内容ࢆ逸脱し࡚本製品ࡈࢆ使用࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉ生ࡓࡌ不具合ࠊ故㞀及び事故࡟関しࡣ࣒࣮ࣟࠊ      

一ษそࡢ責任ࢆ㈇いまࠋࢇࡏ 

 

実装及び基板設計ୖࡢ注意事項 

  性能ࡢ本製品ࡾࡼ࡟ṧ渣ࡢࢫࢡッࣛࣇࠊ場合ࡿࡍ使用ࢆࢫࢡッࣛࣇ高いࡢ活性度ࡢ臭素系等㸧ࠊン系㸦塩素系ࢤࣟࣁ .1

又ࡣ信頼性ࡢ࡬影響ࡀ考えࢀࡽまࠊ࡛ࡢࡍ事前࠾࡟客様ࡈ࡚࡟確認くࡉࡔいࠋ 

 

表ࠊ࠾࡞ࠋࡍまࡁ頂࡚ࡏࡉ࡜原則ࢆ方式࣮ࣟࣇ場合ࡢ挿入実装製品ࠊ方式࣮ࣟࣇ場合ࣜࡢ表面実装製品ࠊࡣ付けࡔࢇࡣ .2

面実装製品࣮ࣟࣇࢆ方式࡛ࡢ使用ࡈࢆ検討ࡢ際ูࡣ途࣮࣒ࣟま࡛࠾問い合わࡏくࡉࡔいࠋ 

そࡢ௚ࠊヲ細࡞実装条件及び手ࡿࡼ࡟ࡔࢇࡣ実装ࠊ基板設計ୖࡢ注意事項ࡁࡘ࡟ましู࡚ࡣ途ࡢ࣒࣮ࣟࠊ実装௙様書ࢆ

 ࠋいࡉࡔ確認くࡈ
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応用回路ࠊ外付け回路等࡟関ࡿࡍ注意事項 

1. 本製品ࡢ外付け回路定数ࢆ変更し࡚ࡈ使用ࡿ࡞࡟際ࡣ静特性ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ過渡特性ࡶ含ࡵ外付け部品及び本製品ࡢ  

 ࠋいࡉࡔ決定し࡚く࡚ࡳࢆンࢪ࣮࣐࡞考慮し࡚十ศࢆ等࢟ࢶࣛࣂ

 

2. 本資料࡟記載ࡓࢀࡉ応用回路例やそࡢ定数ࡢ࡝࡞情報ࠊࡣ本製品ࡢ標準的࡞動作や使い方ࢆ説明ࠊ࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ 

実際࡟使用ࡿࡍ機器࡛ࡢ動作ࢆ保証ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍあࡾまࠋࢇࡏしࡀࡓいまし࡚࠾ࠊ客様ࡢ機器ࡢ設計࠾࡟い࡚ࠊ回路や   

そࡢ定数及び࡟ࡽࢀࡇ関連ࡿࡍ情報ࢆ使用ࡿࡍ場合ࠊࡣ࡟外部諸条件ࢆ考慮し࠾ࠊ客様ุࡢ断࡜責任࠾࡟い࡚行࡚ࡗ 

くࡉࡔいࡢࡽࢀࡇࠋ使用࡟起因し࠾客様又ࡣ第୕者࡟生ࡓࡌ損害࡟関しࡣ࣒࣮ࣟࠊ一ษそࡢ責任ࢆ㈇いまࠋࢇࡏ 

 

静電気࡟対ࡿࡍ注意事項 

本製品ࡣ静電気࡟対し࡚敏感࡞製品࡛あࠊࡾ静電放電等ࡾࡼ࡟破壊ࡀ࡜ࡇࡿࡍあࡾまࠋࡍ取ࡾ扱い時や工程࡛ࡢ実装時ࠊ

保管時࠾࡟い࡚静電気対策ࢆ実施ࡢうえࠊ絶対最大定格以ୖࡢ過電圧等ࡀ印加࡞ࢀࡉいࡼうࡈ࡟使用くࡉࡔいࠋ特࡟乾

燥環境ୗ࡛ࡣ静電気ࡀ発生しやࡍくࠊࡵࡓࡿ࡞十ศ࡞静電対策ࢆ実施くࡉࡔいࠋ㸦人体及び設備ࠊࢫ࣮࢔ࡢᖏ電物ࡽ࠿

 等㸧ࢫ࣮࢔ࡢඛ࡚ࡇࡢ࡚ࡈࡔࢇࡣࠊ温‵度管理ࠊ摩᧿防Ṇࠊ設置ࡢࢨ࢖ࢼ࢜࢖ࠊ隔離ࡢ

 

保管࣭運搬ୖࡢ注意事項 
1. 本製品ࢆୗ記ࡢ環境又ࡣ条件࡛保管ࢀࡉま࡜ࡍ性能劣化やࡔࢇࡣ付け性等ࡢ性能࡟影響ࢆ୚え࠾ࡿそࡀࢀあࡾまࡍ 

 ࠋいࡉࡔ避け࡚くࡣ保管ࡢ環境及び条件࡛࡞うࡼࡢࡇ࡛ࡢ

ձ潮風ࠊCl2ࠊH2SࠊNH3ࠊSO2ࠊNO2等ࡢ腐食性ࡢࢫ࢞多い場所࡛ࡢ保管 

ղ推奨温度ࠊ‵度以外࡛ࡢ保管 

ճ直射日ගや結露ࡿࡍ場所࡛ࡢ保管 

մ強い静電気ࡀ発生し࡚いࡿ場所࡛ࡢ保管 

 

  ࡀ可能性ࡿ୚えࢆ影響࡟付け性ࡔࢇࡣࠊࡣ製品ࡓ経過しࢆ推奨保管期限ࠊࡶまし࡚ࡁ࠾࡟推奨保管条件ୗࡢ࣒࣮ࣟ .2

あࡾまࠋࡍ推奨保管期限ࢆ経過しࡓ製品ࡔࢇࡣࠊࡣ付け性ࢆ確認しࡓうえ࡛ࡈ使用頂くࢆ࡜ࡇ推奨しまࠋࡍ 

 

3. 本製品ࡢ運搬ࠊ保管ࡢ際ࡣ梱包箱ࢆṇしい向ࡁ㸦梱包箱࡟表示࡚ࢀࡉいࡿ天面方向㸧࡛取ࡾ扱いくࡉࡔいࠋ天面方向ࡀ

遵Ᏺ࡟ࡎࢀࡉ梱包箱ࢆ落ୗࡓࡏࡉ場合ࠊ製品端子࡟過度ࡀࢫࣞࢺࢫ࡞印加ࠊࢀࡉ端子曲ࡾࡀ等ࡢ不具合ࡀ発生ࡿࡍ  

༴険ࡀあࡾまࠋࡍ 

 

4. 防‵梱包ࢆ開ᑒしࡓ後ࠊࡣ規定時間内ࡈ࡟使用くࡉࡔいࠋ規定時間ࢆ経過しࡓ場合ࡣベ࣮ࢡ処置ࢆ行ࡓࡗうえ࡛ࡈ使用 

くࡉࡔいࠋ 
 

製品ࣛベࣝ࡟関ࡿࡍ注意事項 
本製品࡟貼付࡚ࢀࡉいࡿ製品ࣛベࣝ࡟㸰次元ࡀࢻ࣮ࢥ࣮ࣂ印Ꮠ࡚ࢀࡉいまࠊࡀࡍ㸰次元ࡢ࣒࣮ࣟࡣࢻ࣮ࢥ࣮ࣂ社内管理

 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓし࡜目的ࢆࡳࡢ

 

製品廃棄ୖࡢ注意事項 

本製品ࢆ廃棄ࡿࡍ際ࠊࡣᑓ門ࡢ産業廃棄物処理業者ࠊ࡚࡟適ษ࡞処置ࢆし࡚くࡉࡔいࠋ 
 

外国Ⅽ替及び外国貿易法࡟関ࡿࡍ注意事項 

本製品ࡣ外国Ⅽ替及び外国貿易法࡟定ࡿࡵ規制貨物等࡟ヱ当࠾ࡿࡍそࡀࢀあࡾま࡛ࡢࡍ輸出ࡿࡍ場合࡟࣒࣮ࣟࠊࡣ࡟ 

 ࠋいࡉࡔくࡏ問い合わ࠾

 

知的㈈産権࡟関ࡿࡍ注意事項 
1. 本資料࡟記載ࡓࢀࡉ本製品࡟関ࡿࡍ応用回路例ࠊ情報及び諸࣮ࢹタࠊࡣあくま࡛ࡶ一例ࢆ示࡛ࡢࡶࡍあ࡟ࡽࢀࡇࠊࡾ関

 ࠋࢇࡏまࡾあࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ保証ࢆ࡜ࡇい࡞ࡀい࡚権利侵害ࡘ࡟権利ࡢ௚ࡢ知的㈈産権及びそࡢ第୕者ࡿࡍ

起因し࡚࡟ࡏ合わࡳ組ࡢ࡜㸧ࡴ含࢔࢙ウࢺࣇ外部装置等㸦ソࡣいࡿ外部回路あࠊ外部素子ࡢ௚ࡢそ࡜本製品ࠊࡣ࣒࣮ࣟ .2

生ࡓࡌ紛த࡟関し࡚ࠊ何ࡽ義務ࢆ㈇うࡣ࡛ࡢࡶあࡾまࠋࢇࡏ 

ࠊい࡚ࣟࡘ࡟情報ࡓࢀࡉ記載࡟本資料ࡣ本製品又ࠊࡣ࣒࣮ࣟ .3 知的㈈産権 そࡿ管理し࡚いࡣ所有又ࡀ第୕者ࡣしくࡶ࣒࣮

通ࢆ本製品ࠊしࡔࡓ ࠋࢇࡏまࡾあࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ許諾࡟客様࠾ࠊࡶ࡟黙示的ࡶ࡟明示的ࠊࢆ利用ࡣ実施又ࡢ権利ࡢ௚ࡢ

常ࡢ用法࡚࡟使用ࡿࢀࡉ限࠾࡟ࡾい࡚ࡀ࣒࣮ࣟࠊ所有又ࡣ管理ࡿࡍ知的㈈産権ࢆ利用ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ妨ࡆまࠋࢇࡏ 

 

そࡢ௚ࡢ注意事項 
1. 本資料ࡢ全部又ࡣ一部ࡢ࣒࣮ࣟࢆ文書ࡿࡼ࡟事前ࡢᢎ諾ࢆ得࡞࡜ࡇࡿく転載又ࡣ複製ࢆ࡜ࡇࡿࡍ固く࠾断ࡾ⮴しまࠋࡍ 

2. 本製品ࡢ࣒࣮ࣟࢆ文書ࡿࡼ࡟事前ࡢᢎ諾ࢆ得࡞࡜ࡇࡿくࠊศ解ࠊ改造ࠊ改変ࠊ複製等し࡞い࡛くࡉࡔいࠋ 

3. 本製品又ࡣ本資料࡟記載ࡓࢀࡉᢏ術情報ࠊࢆ大量破壊兵器ࡢ開発等ࡢ目的ࠊ軍事利用ࠊあࡿいࡣそࡢ௚軍事用途目的࡛

使用し࡞い࡛くࡉࡔいࠋ 

4. 本資料࡟記載࡚ࢀࡉいࡿ社ྡ及び製品ྡ等ࡢ固有ྡ詞ࠊࣟࡣ ࠊ࣒࣮ࣟ Ⓩ録商標ࡣ商標又ࡢ第୕者ࡣしくࡶ関係会社࣒࣮

ࠋࡍ࡛



DatasheetDatasheet 
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一般的な注意事項 
1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載   

される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切   

その責任を負いませんのでご注意願います。 
 

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及び    

ご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。 
 

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された

情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。 
 

 




